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PLANO DE ENSINO

Disciplina: Eletronica Analégica
Carga Horéria: 80h
Periodo: 2°

Ementa

Breve histérico da evolucdo da eletrbnica. O peme®s elementos eletrbnicos e de
comunicacdo. Estudos, caracteristicas, analise imeitos e aplicagcbes do resistor,
capacitor, diodo, diodo zener, transistor e angaldor operacional como elementos de

controle. Circuitos eletrénicos aplicados a areadkgica industrial.
Objetivos

Fornecer conhecimentos sobre Eletronica Analogisadiversos segmentos desta ciéncia
para que 0s mesmos possam ser aplicados ao nigeladeompeténcia e utilizados como

base para estudos mais avancados.

Conteudo Programatico

Unidade I: Componentes Basicos

1.1 Resistores

1.1.1 Simbologia e Codigo de Cores

1.1.2 Especificacdo de resistores

1.2 Capacitores

1.2.1 Simbologia

1.2.2 Associacédo de capacitores

1.2.3 Carga e descarga de capacitores em regime CC

Unidade II: Instrumentos de Medidas Elétricas
2.1 Consideragfes quanto a multimetros analdgidogitais
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2.1 Ohmimetro
2.2 Voltimetro

2.3 Amperimetro

Unidade IlI: Introducdo em Semicondutores

3.1 Material trivalente, tetravalente e pentavaent
3.2 Dopagem

3.3 Material tipo N e tipo P

3.4 Juncao PN

3.5 Simbologia e terminais do diodo

3.5 Polarizacgédo direta e inversa de diodo

Unidade IV: Circuitos com Diodo

4.1 Circuito ceifador

4.2 Circuito retificador de meia-onda

4.3 Circuito retificador de onda completa coenter-tape
4.4 Circuito retificador de onda completa em ponte

4.5 Filtro capacitivo

Unidade V: Diodo Zener
5.1 Simbologia e caracteristicas

5.2 Circuito regulador de tenséo

Unidade VI: Transistor Bipolar de Juncéo
6.1 Simbologia, terminais e transistor NPN e PNP.
6.2 Polarizag&o de transistor

6.3 Funcionamento com chave.

Unidade VII: Transistor de Efeito de Campo
7.1 Tecnologia J-FET

TELE § )

COrmr
CRCTES



lﬁsn}&o FEEnAL DE Secretaria de Educacdo Ministério TELE@

| EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA Profissional e Tecnolé gica da Educa;éa COrmury
CACTES
7.2 Tecnologia MOS-FET

Unidade VIII: Amplificador operacional
8.1 Amplificador operacional atuando como comparagotensao
8.2 Amplificador operacional atuando como ampliiealnversor

8.3 Amplificador operacional atuando como ampldican&o-inversor
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